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摘要(译)

一种包括像素限定层和间隔物的有机发光显示装置及其制造方法。该方
法包括：在像素电极上形成有机绝缘材料层;将包括遮光部分，部分透射
部分和透光部分的半色调掩模放置在有机绝缘材料层上并进行曝光处
理，使得像素电极对应于透光部分，至少部分围绕像素电极的像素限定
层对应于部分透射部分，与像素限定层相邻的间隔物对应于阻光部分;蚀
刻暴露的有机绝缘材料层的一部分，使得像素电极上的像素区域至少部
分地被像素限定层和间隔物围绕。像素限定层的锥角在约15度至约30度
之间。
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